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【安徽日报】中科大量子集成光学芯片研究达国际最高水平

  文章来源：安徽日报 桂运安 发布时间：2014-07-21 【字号： 小  中  大 】 

  记者7月18日从中科大获悉，该校郭光灿院士领导的中科院量子信息实验室任希锋研究组在量子集成芯片研究上

获得新进展，他们在量子集成芯片上成功实现单个表面等离子激元的量子干涉，且其干涉可见度达95.7%，这是迄今

公开报道的国际最高水平。成果日前发表在著名期刊《物理评论A》上。 

  集成光学芯片，具有尺寸小、可扩展、功耗低、稳定性高、信号传输速度快等诸多优点，在光学仪器等经典光

学中已获得广泛应用。表面等离子激元，就是局域在金属表面的一种由自由电子和光子相互作用形成的混合激发

态。近年来，表面等离子激元作为新的信息载体，已被引入量子信息领域，其优势是将能量束缚在亚波长尺寸的波

导中传播，从而能进一步提高集成光学芯片的集成化程度。然而，表面等离子激元波导结构中实现的量子干涉的可

见度小于50%，且存在固有损耗，这两大问题一直困扰着等离子激元的应用研究。 

  中科大研究人员利用亚波长表面等离子激元波导结构，成功实现单个表面等离子激元的量子干涉，可见度达到

95.7%，为在量子信息处理过程中应用表面等离子激元解决了若干关键性难题。研究证实，其固有损耗会对量子干涉

可见度产生影响，但通过特殊设计，能使这种影响降低到可以接受的程度，这将对进一步研究表面等离子激元量子

信息过程起到指导作用。 

  （原载于《安徽日报》 2014-07-20 01版） 
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